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ELNSM72M-HC-HV Serisi

MBB HC
MONOKRISTALIN
FOTOVOLTAIK MODUL \Gu
440-455W

Sirius 166M Modeli

Elin, 166 mm silikon waferla, multi busbar ve Halfcell teknolojisini
birlestirerek yiiksek verimli moddil serisini yeniden tanimladi.

Sirius 166M modeliyle, teknolojiyi etkili bir sekilde birlestirerek
modul verimliligini ve gtic cikisini son derece gelistirdi.

OZELLIKLER URETIM TESIiSi SERTIFIKALARI
I/?b ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001: 2018,
Daha gok uyum, daha fazla giic. Saze 1SO 27001:2013, 1SO 10002:2004

URUN SERTIiFIKALARI

Golgeleme etkisini minimize ederek — oo
daha az giic kaybi. ‘ @J @ c E FREE g D

TSEN 61215, TSEN 61730
IEC 61215, IEC 61730, IEC 62804 (PID FREE)

Dusuk 1sinimla rekabet eden performans. o
GARANTI

- . . Lineer Performans
Uriin Garantisi -
Ticari 6lgekli projeler igin ideal secim, bakim Garantisi

maliyetlerini azaltarak yatirim getirisini 100%
artirir. 5%l 97.5%

Addtional Value from Linear Warranty

Zorlu ortam kosullar:

 Kum, asit ve alkali, dolu taslar

* 2400 pa riizgar yiki ve 5400 pa kar yiiki dayanimi.
» Mikemmel PID direnci.

WWW.siriuspv.com
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ELEKTR | KSEL SPES | F | KASYONLAR AR
L
STC Anma Giicii (Pmpp) 440 W 445w 450w 455 W AR
A
;
STC Maksimum Gig (Pmp) (W, 440 328 445 332 450 336 455 340 3
T S ) e T
Acik Devre Gerilimi (Voc) (V. 49.7 45.4 49, 45.6 50.1 45. 50. 46.
53 e Al 50 ; Y 27 910 1134 9 924 1148 93 IIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHHIIIHHHIH
Kisa Devre Akimi (Isc) (A 11.27 A 11.34 A7 11.41 .24 11.4 31
el Giic Gerilimi (Vimp) (V) 414 o o T R |IIIIIIII|IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
aksimum Gig Gerilimi (Vmp) g 5 d L : 5 d 4
Maksimum Gig¢ Akimi (Imp) (A) 10.63 857 10.70 863 10.77 8.69 1084 8.75
STC Modiil Verimi (nm) (%) 20.24 20.47 20.70 20.93
Gic¢ Toleransi (W) (0,+4.99)
Maksimum Sistem Gerilimi 1500 VDC
Maksimum Seri Sigorta Degeri 20A
2 2
*Olciim Toleransi +/- 3% 5 i
STC: Isinim 1000W,/m?, Hiicre Sicakligi 25°C, AM=1.5 g *
NOCT: Isinim 800W/m?, Ortam Sicakligi 20°C, AM=1.5, Riizgar Hizi Tm/s r 2002k
NUnBER Mounlmfj;(;\‘es 4,
! 70_70
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SICAKLIK KARAKTERISTIKLERI Jles
3 & 3 8 mrf=
Pmax Sicaklik Katsayisi -0.36 %/°C 8997 ; 3
Voc Sicaklik Katsayisi -0.28 %/°C e e o
Isc Sicaklik Katsayisi +0.05 %/°C T Do
isletme Sicakligi -40~+85°C I secton n
Nominal Calisma Hucre Sicakligi (NOCT) 45+2°C W 28, T g
B_ 4 7 7\ [Jg Sk
98812 - < »
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MEKANIK SPESIFIKASYONLAR I1-V EGRISI
Dis Boyutlar 2094 x 1038 x 35 mm 1a :
Adirlik 23.5kg Cells temp. = 25 °C
12| ) E
Solar Hiicreler PERC Mono Kristal 166 x 83 mm (144 adet) Incident rrad. = 1000 W/m
An Cam 3.2 mm AR kaplamali tamperli cam oF Incident Irrad. = 800 W/m? ]
Cerceve Eloksalli Aliminyum Alasim < 8 B
< Incident Irrad. = 600 W/m?
Baglanti Kutusu IP68, 3 diyotlu - MC4 Uyumlu LN e = ]
o
Cikis Kablolari* 4.0 mm?, 350 mm - 1200 mm Incident Irrad. = 400 W/m?
o 4+ a
Mekanik Dayanim On taraf 5400Pa/ Arka taraf 2400Pa ncidont rad. = 200 W
2F .
*Cikis kablo uzunluklari siparis asamasinda belirtilmelidir. \
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Voltage [V]
12
PAKETLEME ]
2094 x 1038 x 35 mm
Konteyner 20'GP 40'HQ 8 1
Bir paletteki adet sayisi 31 31 é ol ]
Bir konteynerdeki palet sayisi 5 22 S | ncidont Irad. = 1000 Wim?
Bir konteynerdeki adet sayisi 155 682 T = Ckem 256 |
—— Cells temp. =40 °C
—— Cells temp. =55 °C
2- —— Cells temp. = 70 °C b
o .
0 10 2 60
Voltage 1\%}
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